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Аннотация  
Фазовые равновесия в системе Ga–InBi исследованы методами ДСК и сканирующей электрон-

ной микроскопии. Установлено, что сечение Ga–InBi на диаграмме состояния Ga–In–Bi является 
неквазибинарным. В данном сечении обнаружены два нонвариантных равновесия: эвтектическое L ↔ 
(Ga) + (Bi) + InBi при 24.3 ± 0.5 oС и монотектическое L” ↔ L’ + (Bi) + InBi при 98.4 ± 0.5 oС. Уточнено 
положение границы области расслаивания в системе Ga-InBi. 

 


